5. DENEY: TRANSISTORLERIN DOGRU AKIM KARAKTERISTIKLERI
5.1 DENEYIN AMACI
Transistoriin dogru akim karakteristiklerini elde etmek.

5.2 KULLANILACAK ALETLER VE MALZEMELER

Algak frekans transistorii (BC547 veya esdegeri)
Direngler (300, 100K)

5.3 TEMEL BILGILER

Transistor bir devre elemanidir. Bazi durumlarda 2, 3 ya da 4 bacakl: olabilir. Kesin olan bir
sey ise transistoriin yapisina gore akim yada gerilim kazanci saglayan, baska bir degisle
YUKSELTME isi yapan bir devre elemanmidir. Transistorler kati-hal "solid-state” devre
elemanlaridir. Transistor yapimlarinda silisyum, germanyum ya da uygun karisimlar
kullanilmaktadir. Transitor bir grubun genel adidir. Bu grup iginde BJT, FET, MOSFET
vardir.

BJT icinde hem g¢ogunluk tasiyicilar hem de azinlik tasiyicilart gorev yapar. NPN ve PNP
olmak tizere iki tip BJT transistor vardir. Bunlari sekilleri ve sembolleri asagida
goriilmektedir.
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Sekil 5.1 BJT transistor yap1 ve devre sembolleri
5.4 ON CALISMA

2) 1. Maddedeki karekteristikler ortam kosullarina bagli olarak degisebilir mi? Ag¢iklayiniz.



5.5 DENEY CALISMASI:
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Sekil 5.2

a-)Sekil 5.2 ‘deki devrede Vpc,=5V sabit olacak sekilde giic kaynagim ayarlayiniz. (Olgmeler
icin osiloskoptan yararlanilacaktir.) Daha sonra osiloskobun 1. ve 2. kanallarin1 V; ve V;
gerilimlerini olgecek sekilde baglayiniz. Vpc; gerilimini 0.3 - 0.6 - 0.8 - 1 - 2 ve 5 Volt
degerlerine sirast ile ayarlayip her seferinde buna karsi diisen V, gerilimini Tablo 5.1°¢
kaydediniz.

V, -V
I, = 1R 2 (5.1)

Formiiliinden her bir V, degerine karsilik gelen lg akimimi bulup Tablo 5.1°¢ kaydediniz ve
transistoriin lg-Vgg Karakteristigini Vce=5V i¢in Sekil 5.4’e ¢iziniz.

b-)Ayni islemleri Vpc,=10V (Vce=10V) nigin tekrarlaymmiz. Tablo 5.2 ve Sekil 5.5
kullaniniz.)
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Sekil 5.3

Sekildeki devrede Vpc,=5V sabit olarak ayarlayiniz. V1 gerilimini 0.3 - 0.6 -08-1-2ve5
Volt degerlerine siras1 ile ayarlayip her seferinde osiloskoptan V; ve V3 degerlerini 6l¢iiniiz ve
Tablo 5.3’e kaydediniz. Daha sonra (5.2) bagitisindan Ic akimimi her deger igin hesaplayiniz
ve kaydediniz. Ig akimin1 da (5.1) denkleminden yararlanarak hesaplayip ve Tablo 5.3’¢
kaydediniz. Ic=f(lg) egrisini bulunan degerlerle Sekil 5.6’ya ¢iziniz.

V-V,

I, = 5.2
© =300 (5.2)




Deney Raporu

Deney No 5 - Transistorlu Kuvvetlendirici
Deneyi Yapanlar :

Tablo 5.1
Vpci(V) | 0.3 0.6 0.8 1 2
V2 (V)
Is(nA)
IB
A
» VBE
Sekil 5.4
Tablo 5.2
Vpci1(V) | 0.3 0.6 0.8 1 2
Va(V)
Is(nA)
IB
A
» VBE

Sekil 5.5

Deney Tarihi:



Tablo 5.3

Vo) |03 ]06 |08 |1 2
Va(V)
Vi(V)
Is(nA)
IC(mA)

12

&

IC
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Deney sonug¢larin yorumlayiniz.




